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FARKLI UYGULAMALAR ICIN
PVD VE CVD

KAPLAMA SISTEMLERI
www.vaksis.com

* PVD: Physical Vapor Deposition
» CVD: Chemical Vapor Deposition
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Vakum Firini

Reaktif gazlara karsi hassas malzemelere 1sil islem
uygulamasimin vakum altinda yapilmasi énemlidir. Bazi
onemli fiziksel kosullar, vakum sistemin yapisini
belirlemektedir. Bu tip sistemleri vakum seviyesine ve
sicakhga gore kategorize etmek en iyi yaklasimdir.
Genel olarak, vakum seviyesi (1 Torr - 1E-6 Torr)
diisiikse, ¢alisma sicakligi yaklasik 200°C ile siirhdir.
Bu tir vakum altinda 1sitma sistemleri genellikle
“Vakumlu Etiiv” olarak adlandirihr ve g¢ogunlukla
plastik  malzemelere 1s1 uygulanmasi amaciyla
kullamhirlar. Ozellikle, etiiv basinci 10 Torr seviyesinde
oldugunda, yiizey alami genis malzemeleri gazdan
arindirmak i¢in de kullanilabilirler. Vakumlu etiivler,
gida ve biyolojik arastirma ve  uygulama
laboratuvarlarinda da cesitli amaglarla
kullanilmaktadirlar.

Eger sistemin sicaklik seviyesi 200°C’nin iizerinde ve
basing seviyesi 1E-3 Torr’dan diisiik seviyede ise
genellikle “Vakum Firmi” olarak adlandirilir. Vakum
firmi sicakhigi kisith bir hacim ve 6zel 1sitma yontemleri
(e-beam ya da LASER) ile 3000°C’ye kadar
¢ikabilmektedir. Genellikle 1s1l islem (maks. T~1600°C )
ve vakum altinda eritme (maks. T>1600°C ) amaglari ile
kullanilirlar.
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Vaksis, son donemde, Inconel malzemelere 1sil islem
uygulamak i¢in 6zel bir vakum firim tasarlad: ve tiretti.
Bu finindaki maksimum sicaklik, (maks. 100 mm ¢apinda
ve 100 mm boyunda bir malzeme ile ¢alisilirken ) 1E-6
Torr basing altinda 1300°C’dir. Sistem, Inconel
malzemenin mekanik ve korozyon (oksidasyon)
davranisini sistematik olarak incelemek i¢in ¢ok hizli
sogutma (gazda su verme) sistemi ile donatilmistir.

Ayni sistem, 1600°C’ye kadar ulasacak sekilde
konfigiire edilebilir ve yiizey isleme amaciyla,
karbonlama, nitriirleme veya karbo-nitriirleme yapmak
icin ¢esitli reaktif gazlarla (CH,, NH,, H, gibi)
beslenebilir. Ayrica, bu sistem, tek Kristal SiC yiizeyler
tizerine tek katman grafen kaplamak igin konfigure
edilebilir.

Bu o6zel iiriinden de anlasilacag: gibi, Vaksis ileri
malzeme uygulamalar i¢in yeni nesil vakum sistemleri
gelistirmeye devam etmektedir. Bizi desteklediginiz ve
cesaretlendirdiginiz igin tesekkiir ederiz.
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yeni Urdn
Yuksek Sicaklik Vakum Firini
MiDAS VF 1500

Teknik Ozellikler

Vakum Dizeyi: = 10€ Torr

Maks. Ornek Boyutu: Cap 100 mm, yiikseklik 100 mm
Maks. Sicaklik: 1500 °C

Sirekli Calisma Sicakh@i: 1450 °C

Sicaklik Kontrolii: PID ile

Sogutma: Kaldirma mekanizmasi ile hizli sogutma
Yiikleme: On kapidan

Kontrol: Tam otomatik (Yar otomatik opsiyonel)

Farkli Gazlar isin MFC sayisi: Maks. 4
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etkinlikler
Tl el rirress...

1. Uluslararasi Perovskite Solar Hucreler i
ve Optoelektronik Konferansi (PSCO-2015)
Lozan, Isvigre (27-29 Eylal 2015)

www.psco-conference.org/

Bu yil ilk kez dizenlenen 1. Perovskite Solar
Hucreler ve Optoelekironik konferansi 27-29
Eylll 2015 tarihleri arasinda isvi(;re'nin Lozan
kentinde gergeklestirilmistir.

Vaksis etkinlikie ana sponsorlardan biri olup
fuar alanindaki standda ilgili katiimcilar ile
bulusmus ve c¢ok yeni bir sistem olan
Perovskite sisteminin tanitimini yapmugtir.

2. Grafen Konferansi: Laboratuvardan
EndUstriye
Istanbul (15-16 Kasim 2015)

hitp://www.grapheneturkey.com/

Vaksis 15-16 Kasim 2015 tarihleri arasinda
istanbul'da gerceklestirien “2nd Graphene
and Related Technologies: from Laboratory
to Industry 2015" etkinliginin sponsorlanndan
biri olmugtur.

Etkinlik alaninda ilgili katiimeilar ile bulusmus
ve Vaksis grafen sistemleri ile ilgili bilgi
aktarmugtir.
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2015 MRS Guz Toplantisi ve Fuan s "‘gﬁ !
Boston, Massachusetts, ABD (29 Kasim - 4 Aralik 2015) = ‘——-1 Wl

|
hito://www.mrs.org/fall201 5/ :

2015 MRS Guz Toplantisi ve Fuan 29 Kasim - 4 Aralk 2015 -
tarihleri arasinda Boston ABD'de gerceklestirilmistir.

Vaksis 820 numaral standda ilgili katiimeilarla bulugsmustur.



